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FOREWORD

The formal decisions o1 agteements of the I E C on technical matters, prepaied by Technica
National Committees having a special interest therein ale represented, expiess, as nearly \g
consensus of opinion on the subjects dealt with
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ANNEXE A

GUIDE

Mécanismes de contamination

Ces spotes sont tiés petites et sont facilemer

Lacontamination

peutaussiétio 10 \
pores_sii Jeupcoips Les coips et les exciéments des acaiiens

une humidité relative tiés faible; méme loisque le mycélium est mort, elles peuvent germer et
redonner un nouveau mycélium dés que 'humidité est 1edevenue favorable

En plus d’une humidité élevée de 'atmosphéte, les spores demandent qu’il existe & la suiface
du spécimen une couche de matéiiaux absorbant ’humidité En supposant ceci réalisé, la plupait des
matétiaux oi1ganiques appottent une noutiitute suffisante pour un léger développement de mycé-
lium Sl y a de la poussiéte, celle-ci contient une soutce de nournitute laigement suffisante La
croissance de moisissutes est favotisée par de I'air stagnant et un manque de ventilation

La tempéiatuie optimale pour la getmination de la majoiité des moisissures susceptibles de
petturbet le matériel est située entre 20 °C et 30 °C Rates sont celles qui peuvent germer au-dessous
de 0 °C, quelques-unes le peuvent jusqu’a 40 °C
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APPENDIX A

GUIDE

Mechanisms of contamination

growth

These spotes ate very small, and 1eadily cairied in =
patticles and entet with them into equipment

Thus, all paits of an equipment to which ait m
spores catried in that ait

the film of moistuie left by the hands

Contamination can in addition be able of penetiating into very small
gaps (down to 25 p) and catwying mould bodies The bodies and excieta of the
mites collect and ma, i i@

es to getminate, and where a layet of dust o1 other hydiophilic
cient moistuie may be abstiacted by it fiom the atmospheie

ity is kelow 659, no getmination ot giowth will occur Girowth will be more
nidity above this value Spotes can, however, survive prolonged periods of
very low huniidjty and even though the main giowth has died, they will geiminate and start a new
growth as soon asthe humidity again becomes favourable

In addition to high humidity in the atmospheie, the spoies 1equite that there shall be on the
sutface of the specimen a layer of material which absotbs moistute Providing this damp layer is
piesent, most organic materials will supply sufficient nutiient to support at least a little giowth
When dust is present, this contains ample nutiient for the puipose Mould giowth is encouraged
by stagnant air spaces and lack of ventilation

The optimum temperatute of getmination for the majoiity of moulds likely to give tiouble in
equipment lies between 20 °C and 30 °C  Rare types can, howevel, germinate below 0 °C, and
some as high as 40 °C



	
	
	
	
	



